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	TG/BG t1D
	电特性（续表）
	参数
	单位
	条件
	特性
	符号
	最大值
	典型值
	最小值
	顶层栅关闭到底层栅打开的同步开关延迟时间
	ns
	30
	CLOAD=3300pF，每个驱动
	TG/BG t2D
	ns
	90
	-
	最小启动时间d
	tON(MIN)
	PGOOD输出
	V
	0.3
	0.1
	-
	IPGOOD=2mA
	PGOOD电压
	VPGL
	µA
	±2
	-
	-
	VPGOOD=5V
	PGOOD漏电流
	IPGOOD
	VFB相对于设置的输出电压
	PGOOD行程电平，任一控制器
	%
	-10
	VFB上升为负
	VPG
	%
	10
	VFB上升为正
	输入线性调节
	V
	5.2
	5
	4.8
	6V ≤ VIN ≤38V
	内部VCC电压
	VINTVCC
	%
	2
	0.5
	-
	ICC=0mA～20mA
	INTVCC负载调节
	VLDO INT
	V
	-
	4.7
	4.5
	-
	VEXTVCC下降电压
	VEXTVCC
	mV
	100
	50
	-
	ICC=20mA，VEXTVCC=5V
	VEXTVCC掉电电压
	VLDO EXT
	振荡器和锁相环
	kHz
	550
	500
	420
	VFREQ=1.2V
	正常频率
	fNOM
	kHz
	290
	250
	210
	VFREQ=0V
	最小频率
	fLOW
	kHz
	820
	700
	600
	VFREQ≥2.4V
	最大频率
	fHIGH
	µA
	11
	10
	9
	-
	频率驱动电流
	IFREQ
	V
	-
	5
	4
	-
	时钟高电平电压
	CLKHIGH
	V
	0.2
	0
	-
	-
	时钟低电平电压
	CLKLOW
	差分放大特性
	V/V
	1.002
	1
	0.998
	-
	电压增益
	ADA
	kΩ
	80
	-
	输入阻值
	RIN
	注1：一旦应力超出最大额定值可能对产品造成永久性损坏。若长时间处于最大额定值条件下，可能会影响产品的可靠性和寿命。
	注2：CDC3855是在脉冲负载条件下测试的。内部温度从0℃到85℃都是能够保证满足工作要求的。通过设计、表征和统计等过程控制的关联，得出CDC3855内部正常工作的温度范围是-40℃到125℃。
	注3：TJ由环境温度TA和功耗PD决定，计算公式为：TJ=TA+(PD×θJA)
	a  CDC3855是在一个反馈回路中测试的，该反馈回路使VITH1，2伺服到指定电压，并测量所得的VFB1，2。
	b 由于栅极电荷以开关频率传输，因此动态电源电流更高。
	c 上升和下降时间使用10%和90%的水平测量，延迟时间使用50%的水平测量。
	d 最小导通时间条件规定为电感器峰间纹波电流≥IMAX的40%。
	引脚功能
	说明
	功能
	名称及坐标点
	此引脚连接到底层N-MOSFET的源，CVCC的（-）端和CIN的（-）端。
	电源接地引脚
	PGND1,PGND2(P28,P22)
	电流比较器的（+）输入通常连接DCR感应网络或电流感应电阻。
	电流感应比较器输入
	SENSE1+,SENSE2+ (P39,P8)
	电流比较器的（-）输入连接输出。
	电流传感比较器输入
	SENSE1-,SENSE2-(P40,P9)
	每个通道都有一个1.3µA上拉电流源。当一个特定的通道被配置为两个通道的主通道时，该引脚对信号地之间通过设置电容来控制软启动爬坡速率。当该通道被配置为两个通道的从属时，主通道的VFB电压由电阻分压器控制。引脚内部软启动电流为1.2μA。
	输出电压跟随及软启动输入引脚
	TK/SS1,TK/SS2(P1,P7)
	每个相关通道的电流比较器跳闸阈值随其ITH的控制电压增加。
	电流控制阈值和误差放大器补偿点
	ITH1,ITH2(P2,P6)
	驱动电流10µA，通过这个点对地的电阻来改变频率或者悬空后直接接收外界频率。此引脚可以用直流电压驱动来改变内部振荡器的频率。
	频率引脚
	FREQ(P35)
	所有的小电流信号回路地与GND单点共地。裸露的焊盘必须焊接到PCB上，为芯片的控制元器件提供局部的接地，并与芯片底部的PGND引脚连接。
	SGND(裸露的焊盘P4,裸露的焊盘P41)
	信号地
	此引脚从输出端的外部电阻分压器接收每组通道的远程反馈电压。
	各路误差反馈输入
	VFB1,VFB2(P3,P5)
	此引脚通过连接到SGND,INTVCC或者悬浮来设置每个比较器的最大电流感应阀值。
	电流比较器检测电压范围输入
	ILIM1,ILIM2(P14,P15)
	该引脚连接到输出的远端负载电压感应点。
	遥感放大器的正向输入
	DIFFP(P10)
	将该引脚连接到输出电容器的负端。
	遥感放大器的反向输入
	DIFFN(P11)
	通过电阻分压器将该引脚连接到VFB1或VFB2。
	遥测差分放大器输出
	DIFFOUT(P12)
	这些引脚上的电压摆动是肖特基二极管(外部)的电压低于地到VIN。
	开关节点连接到电感器
	SW1,SW2(P31,P19)
	将此引脚连接到SGND，使两个通道都进入连续工作模式。连接到INTVCC启用跳跃脉冲的模式。将该引脚悬浮进入突发模式。可将一个信号时钟注入此引脚使电源进入强制连续工作模式并同步到施加在引脚的外部时钟。
	强制连续模式，突发模式选择
	MODE/PLLIN(P34)
	引脚功能(续表)
	说明
	功能
	名称及坐标点
	该引脚输入一个高于1.2V的电压则启动工作，低于1.2V时电源关闭，上拉电流为1µA。运行引脚的电压高于1.2V时，其引脚上会添加一个4.5µA的额外电流。
	使能控制脚
	RUN1,RUN2(P38,P13)
	通过与SGND、INTVCC或者悬空来调节内部控制器之间的相对相位以及CLKOUT信号的相位。
	相位调节
	PHASMD(P33)
	时钟输出调节脚，可多个并联使用。
	时钟输出
	CLKOUT(P32)
	输出电压测试，与输出电压有±10%的误差精度。
	输出电压指示
	PGOOD1,PGOOD2(P16,P17)
	控制电路是由这个电压驱动的。通过一个最小4.7µF的低ESR钽或者陶瓷去耦电容加到PGND上。
	内部5V稳压器输出
	INTVCC(P25)
	连接每一个引脚外部NTC电阻附近的电感器。悬空这些引脚使DCR温度补偿功能失效。
	温度检测引脚
	ITEMP1,ITEMP2(P37,P36)
	当EXTVCC大于4.7V时，切换到INTVCC。该点电压不得超过+6V。
	外部电源输入连接INTVCC的内部开关
	EXTVCC(P24)
	输出负载加在这些引脚与 GND 引脚之间。建议在VIN引脚和GND引脚之间添加去耦电容（0.1µF至1µF）。
	电源输入
	VIN(P26)
	此引脚驱动PGND和INTVCC之间的底层N-通道MOSFETS的栅极。
	底层栅极驱动器输出
	BG1,BG2(P27,P23)
	电容器的（+）端连接到这些引脚，这些引脚电压跟随一个低于INTVCC的二极管电压上升到VIN+INTVCC。
	浮动驱动程序
	BOOST1,BOOST2(P29,P21)
	这些引脚是浮动驱动器的输出，其压摆率等于INTVCC叠加在开关节点的电压。
	顶层栅极驱动器输出
	TG1,TG2(P30,P20)
	简化原理框图
	典型应用原理图
	应用原理图
	脚位焊盘图（俯视）
	外形尺寸图
	订购信息
	封装形式（尺寸）
	产品编码
	QFN40（6mm×6mm）
	CDC3855IWQ66

